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« L. Mandel and E. Wolf, “Coherence Properties of Optical Fields,” Rev.
Mod. Phys. vol. 37, pp. 231-287, 1965

« L. Mandel and E. Wolf, “Spectral coherence and the concept of cross-
pectral purity,” J. Opt. Soc. Am., vol. 66, pp. 529-535, Jun. 1976
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The coherence in the space-frequency domain means the interference of
two lightwaves of the same frequency at different points.
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H.G.Zhang, et al., “Narrow-linewidth microwave generation using a self-
Injected DBR laser diode,”IEEE Photon. Technol. Lett., v.21, no.15, 2009.
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L IR

NEART 8 7 %

f r F AR

>10GHz
U R R Vi [ OO~
ARG B + BIAAEIN ;2‘%‘;; 3®10GHz
(3®10GH <3CHz
z) R K
'9"{5744},3“5 : f&'%?fi/gi b"yﬁﬂ;
o, ik A

MA: BFXH (RERmIR. FH)



¥ fie &9 A F]
R K EMKET AL

H ARIME K
ofa T il /24 K



EXE i Al

A At 4 B R K L G MBAET G
FALRNT A #AR?

oA 1t 2 4a F £ B T & #]100km 4 L. ?
e FEhBEFo XL R AT 2 £ 42

RREER? RESHMEEFRE/ HR?
ERRARE? TR AR ITEEMRE?
7 FHRED LI ? EMPLE T [ AT UE—SHRE?




% Dl
)

15 El“H:%F 5

JLE




	幻灯片编号 1
	幻灯片编号 2
	幻灯片编号 3
	幻灯片编号 4
	幻灯片编号 5
	幻灯片编号 6
	幻灯片编号 7
	幻灯片编号 8
	幻灯片编号 9
	幻灯片编号 10
	幻灯片编号 11
	幻灯片编号 12
	幻灯片编号 13
	幻灯片编号 14
	幻灯片编号 15
	幻灯片编号 16
	幻灯片编号 17
	幻灯片编号 18
	幻灯片编号 19
	幻灯片编号 20
	幻灯片编号 21
	幻灯片编号 22
	幻灯片编号 23
	幻灯片编号 24
	幻灯片编号 25
	幻灯片编号 26
	幻灯片编号 27
	幻灯片编号 28
	幻灯片编号 29
	幻灯片编号 30
	幻灯片编号 31
	幻灯片编号 32
	幻灯片编号 33
	幻灯片编号 34
	幻灯片编号 35
	幻灯片编号 36
	幻灯片编号 37
	幻灯片编号 38
	幻灯片编号 39

